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MTSD032AHC6MS-1WT 32GB microSD | SDA 3.0 UHSH

MTSDOB4AHCEMS-IWT | 64GB | microSD | SDA3.0UHSH UL AL
200 | MTSD128AHCEMS-IWT 128GB | microSD | SDA3.0UHSH Class 10
3 MTSD256AHCEMS-IWT | 256GB | microSD | SDA 3.0 UHSH 2415711365 . .
';';i?i °§D MTSD128AKC7MS-IWT | 128GB | microSD | SDA3OUHSI | UL, A2, Class 10 3£F.EEJ* et
MTSD256AKCTMS-IWT | 256GB | microSD | SDA 3.0 UHSH
800 | \TSD512AKC7MS-IWT | 512GB | microSD | SDA30UHSH UgléssAzlb

MTSDITOAKC7MS-IWT 1B microSD | SDA 3.0 UHSH
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	4. ヘルスモニタリング用のスマートツール 統合型IPカメラ用のヘルスモニタリング機能に よってカードの使用量と寿命が分かり、システ ムソフトウェアとの統合によりエンドユーザー にアラートを送ることもできます。
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